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JANS1N5806US Details PDF

JANS1N5806US
Référence fabricant: JANS1N5806US

Fabricant / Marque: Microsemi

Une partie de la description: DIODE GEN PURP 150V 1A D5A

Feuilles de données: JANS1N5806US.pdf

Statut RoHs: Contient du plomb / Non conforme à RoHS

État du stock: New original, 2293 pcs Stock Available.

Bateau de: Hong Kong

Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Caractéristiques

Numéro d'article JANS1N5806US

Fabricant Microsemi

La description DIODE GEN PURP 150V 1A D5A

Catégorie
Produits semi-conducteurs discrets > Diodes -

redresseurs - SingleÉtat de la pièce 2293 pcs Stock

Tension - directe (Vf) (max) @ Si 875mV @ 1A

Tension - inverse (Vr) (max) 150V

Package composant fournisseur D-5A

La vitesse Fast Recovery = 200mA (Io)

Séries Military, MIL-PRF-19500/477

Temps de recouvrement inverse (trr) 25ns

Emballage Bulk

Package / Boîte SQ-MELF, A

Température d'utilisation - Jonction -65°C ~ 175°C

Type de montage Surface Mount

Type de diode Standard

Courant - fuite, inverse à Vr 1µA @ 150V

Courant - Rectifié moyenne (Io) 1A

Capacité à Vr, F 25pF @ 10V, 1MHz

JANS1N5615US-LC
SMD
JANS1N5615US-LC SMD

JANS1N5816
Microsemi Corporation
DIODE SCHOTTKY 150V 20A
DO203AA

JANS1N5811US
Microsemi
JANS1N5811US Microsemi

JANS1N5617US
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 400V 1A D5A

JANS1N5711UB
MICROSEMI
MICROSEMI SMD

JANS1N5819-1
Microsemi Corporation
DIODE SCHOTTKY 45V 1A DO41

JANS1N5615
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL

JANS1N5809
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL
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